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Сведения о силицидах вольфрама сообщаются в работах (1_“).
Настоящее исследование проведено на образцах, выплавленных в 

электродуговой печи (12) из кремния монокристаллического и вольфрама 
металлокерамического (99,6 %) или вольфрама электронно-лучевого пере-

Рис. 1. Диаграмма вольфрам — кремний. 1 — дан­
ные термического анализа, 2 — данные измере­
ния микротвердости, данные микроструктурного 

анализа: 3 — одна фаза; 4 — две фазы

плава. Методы исследования: высокотемпературный дифференциальный 
термический анализ (в.д.т.а.) (13), рентгенографический (камера РКД,
хромовое нефильтрованное излучение), микроструктурный и дюрометри­
ческий (прибор ПМТ-3, нагрузка 80 г).

Термическая обработка сплавов состояла в отжигах в атмосфере ар­
гона по режимам 1800°, 32 час. или 1180°, 105 час. (в зависимости от со­
става). Богатые вольфрамом сплавы отжигали при температурах 2000°, 
10 час. и 1750° С, 60 час.

По результатам исследования построена диаграмма состояния системы 
вольфрам — кремний (рис. 1). Уточнена температура плавления WSi2 
(2020±20°, рис. 2а), определена температура и способ образования W5Si3 
(конгруэнтное плавление при 2095±20°, рис. 26), обнаружены эвтектика 
М Si2+W5Si3 при 1940±20° и 53 ат.% Si (рис. 2е, За) и эвтектика
642



Рис. 2. Термограммы сплавов системы вольфрам — кремний, а — 66,67 
ат.% Si, отжиг 1180° С. 105 час; 6 — 37,5 ат.% Si; в — 53 ат.% Si; г — 32 

ат.% Si; б, в, г — отжиг 1800° С, 32 часа

a=W+W5Si3 при 2085±20° и 32 ат.% Si (рис. 2г, 36). Область гомоген­
ности W5Si3 не превышает 2,5 ат.% Si при температуре 1800°. Раствори­
мость кремния в вольфраме, определенная методом микротвердости, со­
ставляет 2,35 ат.% (0,35 вес.%) Si при 2000° и 0,97 ат.% 
(0,15 вес.%) Si при 1750° (рис. 3, см. вклейку к стр. 672).
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